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摘要(译)

横向电场型液晶显示装置通过基本上平行于基板的横向电场旋转均匀取
向的液晶而显示，施加在像素电极和公共电极上，确保足够的存储电
容，同时扩大驱动面积。子像素中的液晶分子。连接到源电极的源像素
电极沿数据线延伸，由与数据线相同的层形成的存储电容电极形成在相
邻扫描线上方，以与相邻扫描线重叠，设置源像素电极为了沿着一侧连
接到存储电容电极和像素，在源像素电极上形成层间膜，并且在层间膜
上形成由透明导电膜形成的像素电极和公共电极。
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